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Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest
uklad zabezpieczajgcy przed przepieciami, przezna-
czony do zabezpieczenia obwodéw elektronicznego
aparatu telefonicznego.

Stan fechniki. Elementy obwod6éw elektronicz-
nych w aparacie telefonicznym, zwlaszcza elementy
pblprzewodnikowe, sa narazone na zniszczenie
wskutek przepieé wystepujgcych w liniach telefo-
nicznych, pochodzacych gléwnie z przebiegébw ko-
mutacyjnych i wyladowan atmosferycznych.

Aby temu zapobiec wprowadza sie do ukladu
aparatu telefonicznego elementy zabezpieczajace
np. diody Zenera o tak dobranym napieciu, ze im-
pulsy zaklécajace sz bocznikowane dopiero woéw-
czas, gdy ich amplituda przekroczy nominalne na-
piecie zasilania danego obwodu. Nominalne napig-
cie zasilania obwodu wywolania i wybierczego
aparatu telefonicznego wynosi, zaleznie od systemu,
70 do 150 V, natomiast obwodu rozméwnego do
20 V.

Znane sg uklady elektronicznych aparatéw tele-
fonicznych, w ktérych stosuje sie co najmniej dwa
rocdzaje diod Zenera o rdéznym napieciu, nieznacz-
nie wyzszym od nominalnego napiecia zasilania da-
nego obwodu. Diody te sa dolaczone na state réw-
nolegle do zaciskéw wejSciowych zabezpieczanych
obwod6éw. Wada takiego rozwiazania jest koniecz-
nos$é stosowania odrebnych diod zabezpieczajacych
dla kazdego z obwod6w.
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Znane s3 réwniez uklady zabezpieczajace wia-
czone na stale, réwnolegle do zaciskéw liniowych
aparatu telefonicznego, zawierajagce np. odgrom-
niki, waristory, rezystory i diody Zenera ograni-
czajace amplitude przepieé do wartosci okolo 150 V
dla wszystkich obwodéw aparatu. Wadg takich

_uktadéw jest to, ze w obwodzie rozméwnym apa-

ratu telefonicznego musza byé stosowane elementy
elektroniczne o wytrzymatosci napieciowej mini-
mum 150 V.

Istota wynalazku, Wedlug wynalazku uklad za-
bezpieczajacy ma pary diod Zenera polgczone sze-
regowo i wlgczone do. zaciskéw liniowych aparatu
telefonicznego poprzez zestyk przelaczny przeljcz-
nika obwod6éw. Jedna ze sprezyn stalych tego zes-.
tyku polaczona jest z punktem wspélnym drugiej
i trzeciej. diody. Punkty polgczen pierwszej i dru-
giej diody Zenera oraz trzeciej i czwartej diody
Zenera polaczone sa z obwodem rozméwnym apa-
ratu telefonicznego poprzez pierwszy zestyk zwier-
ny przelgcznika obwod6éw. Uklad zabezpieczajacy,

" a wiec wszystkie diody Zenera sa zbocznikowane

drugim zestykiem zwiernym przelgcznika obwo-
déw.

Zaleta uktadu wedlug wynalazku jest to, ze jest
on przelgczany, za posrednictwem przelgcznika ob-
wodoéw, z wejscia obwodu wywolania na wejscie
obwodu rozméwnego i jednocze$nie nastepuje zmia-
na polgczenia diod Zenera, co umozliwia ograni-
czanie napieé na poziomie 2 U lub U.
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Objasnienie rysunku. Wynalazek bedzie blizej
objasniony na przykladzie wykonania przedstawio-
nym na rysunku, ktéry jest schematem blokowym
aparatu telefonicznego.

Przyklad wykonania wynalazku. Do zaciskéw
liniowych La, Lb aparatu telefonicznego dolgczony
jest poprzez zestyk przelgczny a-b-¢ przelgcznika
obwodéw P, obw6d wywolania OW. Réwnolegle do
tego obwodu dolaczony jest uklad zabezpieczajgcy
skladajacy sie z czterech diod Zenera D1, D2, D3,
D4, ktére polgczone sg szeregowo, parami przeciw-
stawnie. Uklad zabezpieczajacy zbocznikowany jest
zestykiem zwiernym f-g przelgcznika obwodéw P.
Jedna sprezyna stala a zestyku przelgcznego a-b-¢
jest polaczona z pierwszg diodg Zenera D1, nato-
miast druga sprezyna stala ¢ z punktem wspélnym
drugiej i trzeciej diody Zenera D2 i D3. Obwadd
rozméwny OR aparatu telefonicznego dolgczony
jest jednym przewodem bezposrednio do punktu
wspbélnego diod Zenera D3 i D4, natomiast drugim
przewodem poprzez zestyk zwierny d-e przelgcz-
nika obwodéw P do punktu wspélnego pierwszej
i drugiej diody Zenera D1 i D2.

Dziatanie ukladu jest nastepujace: w stanie spo-
czynku aparatu telefonicznego diody Zenera D1--=D4
ukladu zabezpieczajacego sa polgczone szeregowo
parami przeciwsobnie i wlaczone réwnolegle do
obwodu wywolania OW. Ograniczajg wéwczas na-
piecie sygnalu przechodzacego z linii na poziomie
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2 U. Po podniesieniu mikrotelefonu nastgpuje prze-
lgczenie sprezyn przelgcznika obwodéw P, co po-
woduje zwarcie obwodu wywotania OW i przeilg-
czenie diod Zenera D1--D4 w uklad Graetza, za
posrednictwem ktérego obwédd rozmdéwny OR zos-
taje dolgczony do zaciské6w liniowych La, Lb apa-
ratu telefonicznego. Napiecie sygnalu podawanego
z linii na uklad rozméwny OR jest ograniczane na
poziomie U.

Zastrzezenie patentowe

Uklad zabezpieczajgcy przed przepieciami, zwlasz-
cza do aparatu telefonicznego, zawierajacy pary
przeciwsobnie polgczonych diod Zenera dolgczo-
nych réwnolegle do zaciské4w liniowych aparatu,
znamienny tym, ze pary diod (D1-D2 i D3-D4) s3
polaczone szeregowo i wilgczone do zaciskéw linio-
wych (La, Lb) poprzez zestyk przetgczny (a-b-c)
przelacznika obwod6éw (P), przy czym jedna ze
sprezyn statych (e) tego zestyku jest polaczona z
punktem wspélnym drugiej i trzeciej diody Zenera
(D2 i D3), natomiast punkty polgczen pierwszej
i drugiej diody Zenera (D1, D2) oraz trzeciej
i czwartej diody Zenera (D3, D4) s polgczone z ob-
wodem rozmbéwnym (OR) aparatu telefonicznego
poprzez pierwszy zestyk zwierny (d-e) przelgcznika
obwodbéw (P), a wszystkie diody Zenera (D1--D4)
sg. zbocznikowane drugim zestykiem zwiernym
(f-q) przelgcznika obwodéw (P).
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